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摘要(译)

本发明公开了一种薄膜晶体管阵列基板及其驱动方法与液晶显示器，所
述薄膜晶体管阵列基板的各子像素包括栅极与栅极线连接且漏极与数据
线连接的第一晶体管、一端与第一晶体管的源极相连且另一端与参考电
压输出端相连的第一存储电容，同时，所述子像素还包括第二存储电容
和第二晶体管，所述第二存储电容的一端与第一晶体管的源极相连、另
一端与第二晶体管的漏极相连，所述第二晶体管的源极与参考电压输出
端相连、栅极与使能信号输出端相连。由于在本发明所述薄膜晶体管阵
列基板中，各子像素均增加了第二存储电容，因而增大了静态显示时的
存储电容的电容量，降低了静态显示时的电压转换频率，达到了降低了
系统功耗的效果。
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